® Jednocestné optoelektronické zavory
3 -vodiéoveé DC, plastové puzdro 11x11x76

SENZQRTECH' .

| puzdro 11x11x76
spbsob pripojenia
X = N kabel PVC 3x0,34
X = P kabel PUR 3x0,34
X = V kébel PUR vysokoohybny 3x0,34
| R prijimad E vysielag | dosah
zopnuty tmou - DO OlZ 105 S X
NPN p’ J OIZ V05 5 X 0,3-5m
zopnuty svetlom - LO OIZ 105 R X
Optoelektronicky prvok fotodioda infra LED 880nm modulovany
Menovité napatie 24V DC 24V DC
Napajacie napatie 12...30 v DC 12...30 Vv DC
Ubytok napétia <1V -
Spotreba <20 mA <20mA
Prad zatazou 100 mA max. -
Hysteréza 3...10% -
Reakény ¢as <6ms -
Max. spinacia frekvencia 100 Hz -
Vystup tranzistor odolny skratu a prepolovaniu -
Indikacia Zlta LED -
Dovolené rozladenie 8° 8°
Odolnost’ voci okolitému svetlu 7§ 000Ix (S'F‘e‘}”e) 25 000Ix -
(ziarovka pri 8° uhle)
Krytie IP 52 IP 52
Teplota okolia -20 ... +55 °C -20...+55°C
Material puzdra plast plast
Véha 190¢g 190 ¢
Kategoria pouzitia DC 13 DC 13
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senzortech@senzortech.sk

tel.: 00421-32-7435 753

www.senzortech.sk



